BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 11/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2021 100 156.0

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
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Rothe, sowie der Richter Kruppa, der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk und des
Richters Dipl.-Ing. Dr. Herbst

beschlossen:
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Auf die Beschwerde der Patentanmelderin wird der Beschluss der
Prufungsstelle fir Klasse F28D des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 22. November 2021 aufgehoben und das
nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentanspriiche

1 bis 16 wie urspringlich eingereicht,

Beschreibung
Seiten 1 bis 44 vom 6. Juli 2023,

Figuren

1 bis 12 wie urspriinglich eingereicht.

Grinde

Die Beschwerdefuhrerin ist Anmelderin der am 7. Januar 2021 angemeldeten und
am 7. Juli 2022 veroffentlichten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

.Latentwarmespeicher mit einem Auslésemechanismus".

Die Prifungsstelle fir Klasse F28D des Deutschen Patent- und Markenamtes hat
die Patentanmeldung mit Beschluss vom 22. November 2021 mit der Begriindung
zurtckgewiesen, der Gegenstand des urspringlich eingereichten Patentanspruchs
1 sei nicht patentfahig. Dieser sei fir den Fachmann ausgehend von der

Druckschrift D1 in weiterer Kenntnis der Entgegenhaltung D2 nahegelegt.



Gegen diesen am 26. November 2021 zugestellten Beschluss richtet sich die am

17. Dezember 2021 eingegangene Beschwerde der Anmelderin.

Mit Schreiben vom 6. Juli 2023 und 12. Januar 2022 stellt die Beschwerdeflhrerin
und Anmelderin sinngemaf3 den Antrag,

den Beschluss der Prifungsstelle aufzuheben und

— das Patent auf der Grundlage

der Beschreibungsseiten 1 bis 44 vom 6. Juli 2023,

der ursprunglichen Patentanspriche 1 bis 16 gemald den urspringlichen
Anspruchsseiten 45 bis 50 sowie

den ursprunglichen Fig. 1 bis 12 gemalR den urspringlichen
Zeichnungsseiten 1/3 bis 3/3,

Zu erteilen,

— hilfsweise das Patent auf der Grundlage

der neuen Patentanspriiche 1 bis 14 gemafl HILFSANTRAG 1 vom 12.
Januar 2022, die an die Stelle der urspringlichen Patentansprtche 1 bis 16
treten,

der beigefigten neuen Beschreibungsseiten 11 bis 18a gemal
HILFSANTRAG 1 vom 12. Januar 2022, die an die Stelle der urspriinglichen
Beschreibungsseiten 11 bis 18 treten, im Ubrigen mit den urspringlichen
Beschreibungsseiten 1 bis 10 und 19 bis 44, sowie

den urspringlichen Fig. 1 bis 12 gemall den urspringlichen

Zeichnungsseiten 1/3 bis 3/3

zu erteilen,

— weiter hilfsweise das Patent auf der Grundlage

der neuen Patentanspriiche 1 bis 12 gemall HILFSANTRAG 2 vom 12.
Januar 2022, die an die Stelle der urspringlichen Patentansprtiche 1 bis 16

treten,



der beigefigten neuen Beschreibungsseiten 11 bis 20a gemaf}
HILFSANTRAG 2 vom 12. Januar 2022, die an die Stelle der urspriinglichen
Beschreibungsseiten 11 bis 20 treten, im Ubrigen mit den urspriinglichen
Beschreibungsseiten 1 bis 10 und 21 bis 44, und

den ursprunglichen Fig. 1 bis 12 gemal den urspringlichen
Zeichnungsseiten 1/3 bis 3/3

Zu erteilen.

Der urspringliche Patentanspruch 1, auf den 15 weitere Anspriche

zurickbezogen sind, hat folgenden Wortlaut (mit einer hinzugeflgten

Merkmalsgliederung):

M1.1

M1.2

M1.3

.Latentwédrmespeicher (1) mit wenigstens einem, in wenigstens einem
Hauptspeicher (2) aufgenommenen Phasenwechselmaterial, welches

- eine Kristallisationstemperatur, bei welcher das Phasenwechselmaterial
exotherm von einem fluiden Zustand in einen kristallinen Zustand
tbergeht, und

- eine oberhalb der Kristallisationstemperatur gelegene Schmelz-
temperatur, bei welcher das Phasenwechselmaterial aus dem kristallinen
Zustand in den fluiden Zustand Ubergeht,

aufweist, und

mit wenigstens einem Auslésemechanismus zum Auslésen der
Kristallisation des in dem Hauptspeicher (2) aufgenommenen Phasen-
wechselmaterials, wenn dieses in einem metastabilen Unterkihlungs-
bereich zwischen seiner Kristallisationstemperatur und seiner Schmelz-
temperatur vorliegt,

wobei der Auslésemechanismus wenigstens einen Hilfsspeicher (3)
aufweist, in welchem ein mit einem Kristallisationskeimbildner (K) in
Kontakt stehendes Phasenwechselmaterial aufgenommen ist und welcher
mit dem Hauptspeicher (2) tiber ein sowohl 6ffenbares als auch verschliel3-

bares Ventilelement (4) in Verbindung steht,



M1.4

M1.5

M1.6

dadurch gekennzeichnet, dass

in dem Hilfsspeicher (3) des Auslésemechanismus' dasselbe Phasen-
wechselmaterial des Hauptspeichers (2) aufgenommen ist, welches mit
dem Kiristallisationskeimbildner (K) in Kontakt steht und

mit wenigstens einem Gelbildner versetzt ist, um den Kristallisationskeim-
bildner (K) in dem Hilfsspeicher (3) zu immobilisieren,

wobei der Hilfsspeicher (3) Giber das sowohl 6ffenbare als auch verschliel3-
bare Ventilelement (4) derart mit dem Hauptspeicher (2) in Verbindung
steht, dass

- bei gedffnetem Ventilelement (4) das mit dem Kristallisationskeimbildner
(K) in Kontakt stehende und mit dem Gelbildner versetzte Phasenwechsel-
material in dem Hilfsspeicher (3) mit dem Phasenwechselmaterial in dem
Hauptspeicher (2) in Kontakt steht, um dessen Kristallisation auszulésen;
und

- bei geschlossenem Ventilelement (4) das mit dem Kristallisationskeim-
bildner (K) in Kontakt stehende und mit dem Gelbildner versetzte Phasen-
wechselmaterial in dem Hilfsspeicher (3) mit dem Phasenwechselmaterial

in dem Hauptspeicher (2) aufRer Kontakt steht.”

Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit sind von der Prifungsstelle die

Druckschriften

D1 DE 102014 212 404 Al
D2 DE 102017 210 002 Al
D3 EP 3139123 A1

D4 DE 102018 003 274 Al

beriicksichtigt worden.

In den Anmeldeunterlagen sind zusatzlich folgende Druckschriften genannt, wobei

offensichtlich unrichtige Bezeichnungen geéandert sind:

D5 DE 2907 366 Al



D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13

D14

D15

DE 103 13 101 A1

DE 10 2010 046 243 Al

DE 10 2010 063 057 A1

DE 601 07 382 T2

US 5378337 A

EP 0103450 Al

EP 0 350 460 A2

BOTHE, Martin; PRETSCH, Thorsten: Bidirectional actuation of a
thermoplastic polyurethane elastomer. In: Journal of Materials
Chemistry A: Materials for Energy and Sustainability, Vol. 1, 2013, No.
46, S. 14491-14497. - ISSN 2050-7488 (P), 2050-7496 (E).

DOI: 10.1039/c3tal13414h.

URL: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2013/ta/c3tal3414h
[abgerufen am 2021-02-04].

BOTHE, Martin; PRETSCH, Thorsten: Two-way shape changes of a
shape-memory poly(ester urethane). In: Macromolecular Chemistry
and Physics, Vol. 213, 2012, No. 22, S. 2378-2385. - ISSN 1521-3935
(E); 0025-116X (P); 1022-1352 (P).

DOI: 10.1002/macp.201200096.

URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/macp.201200096
[abgerufen am 2020-02-11]. - Special Issue: Polymer Research at BAM
Federal Institute for Materials Research and Testing.

FRITZSCHE, Nikolaus; PRETSCH, Thorsten: Programming of
temperature-memory onsets in a semicrystalline polyurethane
elastomer. In: Macromolecules, Vol. 47, 2014, No. 17, S. 5952-59509. -
ISSN 0024-9297 (P), 1520-5835 (E).

DOI: 10.1021/ma501171p.

URL.: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ma501171p [abgerufen am
2021-02-04].



D16 MIRTSCHIN, Nikolaus; PRETSCH, Thorsten: Designing temperature-
memory effects in semicrystalline polyurethane. In: RSC Advances,
Vol. 5, 2015, No. 57, S. 46307-46315. - ISSN 2046-2069 (E).
DOI: 10.1039/C5RA05492C.
URL: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2015/ra/c5ra05492c
[abgerufen am 2021-02-04].

D17 WALTER, Mario [et al.]: Shape memory polymer foam with
programmable apertures. In: Polymers, Vol. 12, 2020, No. 9, Article-
No.: 1914 (Seiten 1-23). - ISSN 2073-4360 (E).
DOI: 10.3390/polym12091914.
URL:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7565147/pdf/polymers-
12-01914.pdf [abgerufen am 2021-02-04].

Zum Wortlaut der rickbezogenen urspringlichen Patentanspriche, der
Patentanspriiche nach den Hilfsantragen, sowie zum weiteren Vorbringen der

Beschwerdefiuihrerin wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

Die Beschwerde ist zuldssig und begriindet.

1. Die Anmeldung betrifft einen Latentwarmespeicher mit wenigstens einem, in

wenigstens einem Hauptspeicher aufgenommenen Phasenwechselmaterial.

1.1 Nach den Ausfuhrungen in der Anmeldung (Absatze [0002], [0005] und
[0006] der Offenlegungsschrift, die die urspringlich eingereichten Unterlagen
reprasentiert, und auf die im Folgenden Bezug genommen wird) sind
Latentwarmespeicher in verschiedenen Ausgestaltungen bekannt, wobei ihr

Warmespeichervermégen auf  dem in dem Hauptspeicher  des



Latentwarmespeichers aufgenommenen Phasenwechselmaterial beruht, welches
die Enthalpie von reversiblen thermodynamischen Zustandsé&nderungen nutzt.
Beispiele solcher, auch als ,PCM* (phase change materials) bezeichneter
Phasenwechselmaterialien umfassten  vornehmlich,  wenngleich nicht
ausschliel3lich, verschiedene Salzhydrate, aber auch einige organische,
insbesondere polymere Verbindungen, wie z.B. einige Paraffine, Fette und Ester.
Die Phasenwechselmaterialien wiesen eine relativ hohe Schmelzenthalpie auf,
wobei beim ,Laden” des Latentwadrmespeichers das Phasenwechselmaterial bei
Erreichen seiner Schmelztemperatur von einem festen, ublicherweise kristallinen,
Zustand in einen geschmolzenen Zustand Ubergehe, welcher in der Regel flissig
oder viskos sei und in welchem Wéarme uber einen langen Zeitraum gespeichert
werden konne. Wahrend des Abkuhlens verbleibe das Phasenwechselmaterial
sodann Uber einen relativ breiten Temperaturbereich bis hin zu einem unterkuhlten
Schmelzbereich in einem metastabilen Zustand in flissiger oder viskoser Phase,
bis es seine Kiristallisationstemperatur erreicht habe. Kiristallisiere das
Phasenwechselmaterial dann aus, so erwdrme sich das Phasenwechselmaterial
infolge der hierbei freiwerdenden Kristallisationswarme, d.h. es gehe exotherm von
seinem geschmolzenen Zustand im metastabilen Unterkihlungsbereich in den
kristallinen Zustand Uber. Die Differenz zwischen der Kristallisationstemperatur und
der Schmelztemperatur von Phasenwechselmaterialien, innerhalb welcher sie in
ihrem metastabilen  Unterkihlungsbereich  vorlagen, werde auch als
~Schmelzhysterese* bezeichnet. In diesem Zustand der unterkihlten Schmelze
traten nicht bzw. nicht ausreichend grof3e Eigenkeime auf, an welchen ein
Kristallwachstum mdglich ware, weshalb die (exotherme) Kristallisation dort noch
nicht einsetze. Werde bei weiterer Abkihlung zumindest auf die
Kristallisationstemperatur die Anzahl an Kristallisationskeimen erhdht bzw. wirden
groRRere Eigenkeime gebildet, so setze die (exotherme) Kristallisation ein und die
unterkihlte Schmelze gehe in den kristalinen Zustand Uber. Das
Phasenwechselmaterial ~ kristallisiere  aus und  setze dabei seine
Kristallisationswarme frei, wodurch es sich bis auf die Schmelztemperatur

erwarmen konne. Ferner konne in dem metastabilen bzw. unterkihlten



Schmelzbereich des Phasenwechselmaterials auch gezielt eine Kristallisation
ausgelost werden, wie beispielsweise durch Exposition der unterkiihlten Schmelze
mit Eigen- oder Fremdkeimen, durch mechanische Einwirkungen und hierdurch
induzierter Keimbildung oder durch eine elektrochemischen Aktivierung mittels in
dem Latentwarmespeicher angeordneter Elektroden etc.

Um die in einem metastabilen Zustand befindliche unterkiihlte Schmelze des in dem
Hauptspeicher des Latentwarmespeichers aufgenommenen Phasenwechsel-
materials in den kristallinen Zustand zu Gberfuhren, so dass die hierbei freiwerdende
Kristallisationswarme genutzt werden konne, verfliigten gattungsgemalile
Latentwarmespeicher Uber einen Ausldsemechanismus, mittels welchem die
Kristallisation des Phasenwechselmaterials moglichst zuverlassig, reproduzierbar
und wiederholt zyklenstabil initiiert werden kdnnen sollte. Unter ,zuverlassig” sei in
diesem Zusammenhang gemeint, dass zumindest nahezu jedes Auslosen des
Auslésemechanismus' zu einer Kristallisation des in seinem metastabilen
Unterkihlungsbereich befindlichen Phasenwechselmaterials in dem Hauptspeicher
des Latentwarmespeichers fiuihre, was insbesondere auch im Falle von unginstigen
Umgebungsbedingungen, wie mechanischen Einwirkungen, z.B. in Form von
StoRen oder Vibrationen, Temperatur- oder Lageanderungen etc., gelten sollte. Mit
.feproduzierbar® sei in diesem Zusammenhang angesprochen, dass die
Kristallisation des in seinem metastabilen Unterkihlungsbereich befindlichen
Phasenwechselmaterials in dem Hauptspeicher des Latentwarmespeichers nicht
zufallig ausgeltst werden durfe, ohne dass der Ausldsemechanismus eine
Kristallisation ausgel6st hat. Unter ,zyklenstabil“ sei schlie3lich zu verstehen, dass
die zuverlassige und reproduzierbare Initiierung einer Kristallisation des in seinem
metastabilen Unterkihlungsbereich befindlichen Phasenwechselmaterials in dem
Hauptspeicher des Latentwarmespeichers mittels des Auslésemechanismus' Uber
einen langen Zeitraum von vielen Zyklen, wie insbesondere mindestens 100 oder
mindestens 1000 Zyklen, im Wesentlichen unverandert aufrechterhalten bleibe,
ohne dass es mit einer zunehmenden Anzahl an Speicherzyklen zu einer

signifikanten  Verringerung des Warmespeichervermdégens des in dem
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Hauptspeicher  aufgenommenen  Phasenwechselmaterials komme. Ein
~Speicherzyklus® umfasse dabei das einmalige, mittels des Ausldsemechanismus'
initiierte  Auskristallisieren des Phasenwechselmaterials unter Freisetzung der
Kristallisationswarme  sowie  das  anschlielBende Regenerieren  des
Phasenwechselmaterials, indem dieses wieder zumindest auf seine
Schmelztemperatur erwarmt und im Wesentlichen vollstandig aufgeschmolzen
werde, um in einem darauffolgenden Speicherzyklus die hierbei aufgenommene

Warme abermals abgeben zu kénnen.

Zum Initiieren einer Kristallisation des in seinem metastabilen Unterkihlungsbereich
vorliegenden Phasenwechselmaterials seien aus dem Stand der Technik eine
Vielzahl an unterschiedlichen Auslésemechanismen bekannt, wie beispielsweise
die Zugabe eines Kristallisationskeimbildners in Form von Fremdkeimen oder
Eigenkeimen. Die Anmeldung verweist diesbezuglich auf mehrere Druckschriften.
Als nachteilig erweise sich insbesondere der relativ komplexe Aufbau solcher
Auslésemechanismen, welche zudem eine relativ hohe Energiezufuhr bendtigten,
um eine Kristallisation der unterkiihiten Schmelze des Phasenwechselmaterials zu
initiieren und die hierbei freiwerdende Warme nutzen zu kénnen, und welche
hinsichtlich  eines  zuverlassigen  Auslosens der Kristallisation des

Phasenwechselmaterials zuweilen zu wiinschen ubriglie3en.

Als besonders zuverlassig hatten sich bislang Auslésemechanismen erwiesen,
welche auf einer Initierung einer Kristallisation des im metastabilen
Unterkidhlungsbereich befindlichen Phasenwechselmaterials mittels Zugabe von
Kristallisationskeimen beruhten. Die Beschreibung der Anmeldung (Absétze [0007]
bis [0010] der Offenlegungsschrift) setzt sich diesbezlglich mit verschiedenen
Druckschriften auseinander. Dieser Stand der Technik weise im Wesentlichen die
Nachteile auf, dass der Aufwand recht hoch sei, Verunreinigungen in das
Phasenwechselmaterial eindringen konnten, eine zuverlassige Auslésung einer
Kristallisation des Phasenwechselmaterials insgesamt nicht mdglich sei, die

Zusammensetzung und die Eigenschaften des Phasenwechselmaterials durch
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Fremdkeime verandert wirden, oder ein Hilfsspeicher in regelmaligen

Zeitabstanden nachgefillt werden misse.

1.2 Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die in der Anmeldung
genannte Aufgabe darin, einen Latentwarmespeicher der beschriebenen Art auf
einfache und kostenglnstige Weise dahingehend weiterzubilden, dass sein
Auslésemechanismus eine grof3tmogliche Zuverlassigkeit, Reproduzierbarkeit und
wiederholte Zyklenstabilitat besitzt (Offenlegungsschrift, Absatz [0011]).

1.3 Der mit der Lésung dieser Aufgabe befasste Fachmann durfte ein Ingenieur
der Fachrichtung Verfahrens- oder Energietechnik mit Abschluss als Dipl.-Ing. oder
Master an einer Universitat gemafl Hochschulrahmengesetz sein, mit besonderen
Kenntnissen und mehrjhriger Berufserfahrung in der Entwicklung von

Warmespeichern.

1.4 Die in der Anmeldung genannte Aufgabe soll durch einen

Latentwarmespeicher mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelost werden.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Offenlegungsschrift zeigt eine stark
schematisierte Prinzipdarstellung einer Ausfiihrungsform eines erfindungsgeméafien
Latentwarmespeichers (1) mit einem Hauptspeicher (2) und einem
Auslésemechanismus mit einem Hilfsspeicher (3) und einem diesen mit dem

Hauptspeicher verbindenden Ventilelement (4).
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Offenlegungsschrift Fig.
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Die Merkmale des Patentanspruchs 1 bedurfen naherer Erérterung.

a) Zum wesentlichen Verstandnis der oberbegrifflichen Merkmale M1.1 bis M1.3
wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die obige Wiedergabe der
ausfuhrlichen Erlauterungen in der Beschreibungseinleitung der Anmeldung

verwiesen.

b) Zu Merkmal M1.3 ist zu erganzen, dass aus der Beschreibung des
zugrundeliegenden Stands der Technik hervorgehen dirfte, dass ein
Kristallisationskeimbildner gemaR Patentanspruch 1 keine Eigenkeime, also nicht
das im Hauptspeicher vorhandene Phasenwechselmaterial, enthalt (vgl. in der
Offenlegungsschrift Absatze [0006] und [0010]). Der Kiristallisationskeimbildner
muss nicht zwingend ein bestimmter Stoff sein, es kann sich auch um eine
bestimmte  Oberflachenstruktur  handeln, die eine Kristallisation des

Phasenwechselmaterials hervorruft (Absatz [0017] der Offenlegungsschrift).

c) Nach den Merkmalen M1.4 und M1.5 muss das Phasenwechselmaterial in
dem Hilfsspeicher drei Bedingungen erfullen: Es muss erstens dasselbe
Phasenwechselmaterial wie in dem Hauptspeicher sein, zweitens mit dem
Kristallisationskeimbildner in Kontakt stehen und drittens mit wenigstens einem

Gelbildner versetzt sein, um den Kristallisationskeimbildner zu immobilisieren.
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Wie der Gelbildner beschaffen sein muss, um die in Merkmal M1.5 genannte
Funktion der Immobilisierung des Kristallisationskeimbildners zu erfullen, ist in der
Beschreibung (Offenlegungsschrift, Absatz [0013]) naher erlautert. Danach muss
dem Phasenwechselmaterial im Hilfsspeicher durch den Zusatz des Gelbildners
eine solche Viskositat verliehen werden, dass es nicht mehr flie3fahig ist, so dass
kein oder ein allenfalls minimaler Eintrag des Kristallisationskeimbildners in das
Phasenwechselmaterial des Hauptspeichers stattfinden kann und der
Latentwarmespeicher Uber seine gesamte Lebensdauer zuverldssig mit
gleichbleibender Zyklenstabilitat betrieben werden kann. Dies muss auch dann
sichergestellt sein, wenn sich das in dem Hilfsspeicher befindliche
Phasenwechselmaterial oberhalb seiner Schmelztemperatur befindet (z.B. bei der
Regeneration des Latentwarmespeichers oder aufgrund aufR3erer Erwarmung). Fur
unterschiedliche Phasenwechselmaterialien geeignete Gelbildner sind in der

Beschreibung genannt (Absatz [0015] der Offenlegungsschrift).

d) Das in Merkmal M1.6 genannte Ventil muss lediglich die in dem Merkmal
genannten Funktionen erfullen. Die konstruktive Ausgestaltung bleibt auch nach der
Beschreibung dem Fachmann Uberlassen (Abséatze [0014] und [0025] der
Offenlegungsschrift), wobei vorteilhafte Ausgestaltungen des Ventils in den

Unteranspriichen 13 bis 15 genannt sind.

2. Die geltende Fassung der Anmeldung ist zuldssig geandert, denn sie erweitert

den Gegenstand der urspriinglichen Anmeldung nicht.

a) Die geltenden Patentanspriiche entsprechen den urspringlichen. Damit sind

diese zulassig.

b) Die Anderungen der Beschreibung betreffen die Beseitigung offensichtlicher
Unrichtigkeiten und einer nicht eindeutigen und damit unwirksamen Verweisung auf

ein anmeldungsfremdes Dokument.
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Da sich aus diesen Anderungen in der Beschreibung kein verandertes Verstandnis

der Patentanspriiche ergibt, sind die Anderungen der Beschreibung zulassig.

3. Die Anmeldung offenbart die Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein

Fachmann sie ausfiihren kann.

Der Patentanspruch 1 ist in allen verteidigten Fassungen so eindeutig gefasst, dass
sein Gegenstand hinreichend sicher bestimmbar ist. Aufl3erdem ist die damit
beanspruchte Lehre in der Anmeldung so deutlich und vollstandig offenbart, dass

ein Fachmann sie ausfiihren kann.

4. Der Gegenstand des urspringlichen Patentanspruchs 1 ist patentfahig,
insbesondere gegeniber dem Stand der Technik neu und auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhend.

4.1 Der im urspringlichen Patentanspruch 1 angegebene, gewerblich
anwendbare Latentwarmespeicher ist neu, da keiner der im Verfahren befindlichen
Entgegenhaltungen D1 bis D17 samtliche im Patentanspruch 1 angegebenen

Merkmale zu entnehmen sind.

a) Die Offenlegungsschrift DE 10 2014 212 404 Al (D1) hat eine Vorrichtung

zum Ausldsen von Nukleation eines Latentwarmespeichers zum Gegenstand.

In der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der D1 ist das Schema eines

Ausfuhrungsbeispiels eines Latentwarmespeichers dargestellt.
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3

D1 Figur 1

Dieser Latentwarmespeicher 1 weist ein Gehause 2 auf, das mit unterkihltem
Phasenwechselmaterial (PCM) 3 geflllt ist. AuRBerhalb des Gehaduses 2 ist ein
Keimbecken 4 angeordnet, das ein kristallines PCM 3' enthélt und in unterkihltes
PCM 3 hineinragt. An dem in das Gehause 2 ragenden Ende des Keimbeckens 4
ist ein Ventil 9 vorgesehen, welches das kristalline PCM 3' im Keimbecken 4 von

dem PCM 3 im Gehause 2 des Latentwarmespeichers 1 trennt (Absatz [0029]).

In dem aulRerhalb des Gehauses 2 angeordneten Bereich des Keimbeckens 4 ist
ferner ein Kristallisationskeim 7 vorgesehen, der aufgrund der durch den Abstand
zu dem Gehaduse 2 gewahrleisteten thermischen lIsolierung selbst dann nicht
schmelzen wird, wenn sich die Temperatur des PCMs 3 im Gehause 2 oberhalb
seiner Schmelztemperatur befindet. Wenn sich der gesamte Latentwarmespeicher
1 im thermischen Gleichgewicht bei einer Temperatur befindet, in der sich das PCM

3 im Gehause 2 im Zustand der unterkihlten Schmelze befindet, so ist der Inhalt
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des Keimbeckens 4 komplett kristallin, was dazu fiihrt, dass bei Offnen des Ventils
9 aufgrund des Kontaktes von unterkiihltem PCM 3 und kristallinen PCM 3' sich von
dort aus eine Kristallisation im PCM 3 radial ausbreitet. Das Ventil 9 kann dann
wieder geschlossen werden (Absatz [0030]).

Der Kristallisationskeim kann auch aus einem anderen Material als das PCM
bestehen (Absatz [0022]).

Damit sind zumindest die Merkmale M1.1 bis M1.3 aus der D1 bekannt.

Ob die D1 auch die Merkmale M1.4 und M1.6 vorwegnimmt, kann dahingestellt
bleiben. Denn die D1 offenbart jedenfalls nicht das Merkmal M1.5, denn ein
Gelbildner in dem sich im Keimbecken 4 befindlichen PCM 3* zur Immobilisierung
des als Kristallkeimbildner fungierenden Kiristallisationskeims 7 geht aus der D1

nicht hervor. Auch kann der Fachmann einen solchen in der D1 nicht mitlesen.

b) Die Offenlegungsschrift DE 10 2017 210 002 Al (D2) offenbart eine

Vorrichtung zur Initilerung einer Kristallisation eines Warmespeichermediums.

Ein Speicherbehalter eines Latentwarmespeichers mit einer Vorrichtung zur
Initiierung einer Kristallisation eines Warmespeichermediums ist in der nachfolgend

wiedergegebenen Figur 1 der D2 gezeigt.
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D2 Figur 1

Der in Figur 1 gezeigte Speicherbehalter 10 eines Latentwarmespeichers weist eine
Vorrichtung 20 zur Initiierung einer Kristallisation eines Warmespeichermediums 40
auf. Das Warmespeichermediums 40 kann ein Salzhydrat wie Natriumacetat-
Trihydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat oder Dinatriumcarbonat-
Decahydrat sein, und ist dazu vorgesehen, wéahrend einer Nutzungsdauer des
Latentwarmespeichers im Speicherbehalter 10 zu verbleiben. Die Vorrichtung 20
zur Initiierung einer Kristallisation ist auf einer im Betrieb oberen Wandung 11 des
Speicherbehélters 10 angeordnet. Die Speicherwandung 11 ist an dieser Stelle so
beschaffen, dass von der Vorrichtung 20 bereitgestellte Kristallisationskeime 30 in
den Speicherbehélter 10 eintreten und in oder auf das Warmespeichermedium 40
eingebracht, insbesondere auf eine Oberflaiche des Warmespeichermediums

eingestreut oder aufgestreut werden kdnnen (Absatz [0029]).

Die Vorrichtung 20 umfasst eine Aufnahmeeinrichtung zum Bevorraten von
Kristallisationskeim-Material 31 (Absatz [0030]), wobei die Aufnahmeeinrichtung
eine VerschlieRBeinrichtung zum VerschlieRen einer raumlichen Verbindung von
Aufnahmeeinrichtung und Speicherbehalter umfasst. Beispielsweise kann bei

offener Verbindung ein Kiristallisationskeim in das Warmespeichermedium
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eingebracht werden, und bei verschlossener Verbindung ist die

Aufnahmeeinrichtung getrennt (Abs. [0014]).

Damit sind aus der D2 zumindest die Merkmale M1.1 und M1.2 bekannt.

Ob das Kristallisationskeim-Material 31, das nach Absatz [0016] und Anspruch 10
aus dem gleichen Material wie das Warmespeichermedium beschaffen ist, als
Kristallisationskeimbildner oder als Phasenwechselmaterial in einem Hilfsspeicher
gemall Merkmal M1.3 aufzufassen ist, kann dahingestellt bleiben.

Denn die D2 offenbart jedenfalls nicht das Merkmal M1.5. Zwar kdnnen dem
Kristallisationskeim-Material Additive zugesetzt werden, welche die Viskositat
erhdhen, so dass das Kristallisationskeim-Material auch bei Temperaturen oberhalb
der Schmelztemperatur des Grundmaterials nicht schmilzt, sich nicht verflissigt,
nicht fliel3t, insbesondere fest bleibt (Absatz [0019]). Aufgrund dieser Eigenschaften
sieht der Fachmann diese Additive zwar als Gelbildner nach dem Wortlaut des
Merkmals M1.5 an. Jedoch sind diese Additive nicht geeignet, um wie mit Merkmal
M1.5 gefordert, einen Kristallisationskeimbildner in einem Hilfsspeicher zu
immobilisieren, sondern sie dienen dazu, bei jeder Betriebstemperatur aus dem
Kristallisationskeim-Material Keime leicht abtrennen zu kdnnen (Absatz [0019]), die
dann anschlieRend in flussig-unterkiihltes Warmespeichermedium 40 in dem
Speicherbehélter 10 eingebracht, z.B. gestreut werden (Absatze [0029], [0030],
Figur 1).

Damit offenbart die D2 jedenfalls keinen Gelbildner gemall Merkmal M1.5.

c) Die Veroffentlichung EP 3 139 123 A1 (D3) betrifft einen Latentwarmespeicher

mit einem Speicherbehélter zur Aufnahme eines Phasenwechselmaterials und einer

Vorrichtung zur Auslésung einer Kristallisation in dem Phasenwechselmaterial.
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Die nachfolgend wiedergegebene Figur 2 zeigt einen Latentwarmespeicher eines

Warmespeichersystems in vereinfachter schematischer Darstellung.

D3 Figur 2

Dieser Latentwarmespeicher besteht aus einem Speicherbehalter 1, der mit einem
Phasenwechselmaterial (PCM) befullt ist, und einer Vorrichtung 7 zur Auslésung
einer Kristallisation in dem Phasenwechselmaterial. Die Vorrichtung 7 umfasst
einen Kompressor 13 zum Fordern eines gasformigen Mediums, ein
Leitungssystem 16 zum Zufuhren des gasférmigen Mediums, das eine sich in das
Behalterinnere des Speicherbehélters 1 erstreckte Zuflihrleitung 24 aufweist, einen
Vorratsbehalter 8, der mit einem Kristallisationskeime enthaltenden Stoff 10 befullt
ist, um das gasférmige Medium mit Kristallisationskeimen anzureichern (Anspriiche
1, 2 und 4).

Die mit dem Kompressor 13 verdichtete Luft durchstrémt den Kristallisationskeime
enthaltenden Stoff 10, so dass die Luft mit Kristallisationskeimen angereicht wird
und Uber den Auslass 12 des Vorratsbehdlters 8 ausstromt. Der Auslass 12 des
Vorratsbehalters 8 ist Gber einen Leitungsabschnitt 22 des Leitungssystems 16 mit

einem Einlass 23 des Speicherbehédlters 1 verbunden, so dass mit
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Kristallisationskeimen angereichte Luft unter dem vorgegebenen Druck in das
Phasenwechselmaterial stromt. Durch das Einblasen der Luft in die unterkihlte
Schmelze wird das Phasenwechselmaterial geimpft, so dass die Kristallisation
initialisiert wird (Absatze [0033], [0034]).

Damit weist der Latentwarmespeicher nach D3 die Merkmale M1.1 und M1.2 auf.

Ob und inwieweit die Merkmale M1.3, M1.4 und M1.6 in der D3 offenbart sind, kann
dahingestellt bleiben, denn zumindest das Merkmal M1.5 geht aus der D3 nicht
hervor. Denn weder ist in der D3 ein Gelbildner erwahnt, noch kann der
Kristallisationskeime enthaltende Stoff 10 in dem als Hilfsspeicher fungierenden
Vorratsbehdlter 8 in irgendeiner Weise immobilisiert sein, schlie3lich muss dieser
fur die Funktion des Latentwadrmespeichers nach D3 so mobil sein, dass er die

durchstromende Luft mit Kristallisationskeimen anreichert.

d) Die von der Priufungsstelle im Zurickweisungsbeschluss in Zusammenhang
mit Unteransprichen genannte Offenlegungsschrift DE 10 2018 003 274 Al (D4)
befasst sich mit einem Polymer-Blend mit Formgedachtnis- und/oder mit
thermoresponsiven Eigenschaften. Ein Latentwarmespeicher ist in der D4 nicht

erwdhnt, so dass sie keines der Merkmale M1.1 bis M1.6 offenbart.

e) Auch die weiteren Dokumente D5 bis D17, die zwar in den
Anmeldungsunterlagen genannt, jedoch im Prufungsverfahren nicht aufgegriffen
wurden, kommen dem Gegenstand nach dem urspriinglichen Patentanspruch 1
nicht naher als der vorstehend beurteilte Stand der Technik. Insbesondere geht aus

keiner dieser Druckschriften das Merkmal M1.5 hervor.

4.2 Der Gegenstand des urspringlichen Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.
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a) Da wie oben dargelegt, aus keiner der im Verfahren befindlichen
Druckschriften D1 bis D17 ein Latentwarmespeicher mit dem Merkmal M1.5 nach
dem urspriinglichen Patentanspruch 1 bekannt ist, kann auch von keiner dieser
Entgegenhaltungen fur sich oder in beliebiger Kombination untereinander eine
Anregung zu diesem Merkmal ausgehen.

Selbst wenn einem anspruchsgemal3en Latentwarmespeicher keine schwer zu
Uberwindenden technischen Hindernisse im Weg gestanden haben sollten,
rechtfertigt dies nicht die Annahme, dass Merkmal M1.5 nahegelegen habe, denn
auch dann hatte das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung geben
mussen, um zu der erfindungsgemafen Losung zu gelangen (vgl. BGH, Urteil vom
21. Juli 2022 - X ZR 82/20, Ls. b), Tz. 88 - Leuchtdiode; BGH, Urteil vom 22. Januar
2013 - X ZR 118/11, Tz. 28 m. w. N. - [Werkzeugkupplung]), was hier nicht der Fall

ist.

b) Insbesondere gelangt der Fachmann auch nicht ausgehend vom Gegenstand

nach D1 in weiterer Kenntnis der Offenbarung der D2 zu dem Merkmal M1.5.

Denn nach der D1 soll der Kristallisationskeim 7 in dem als Hilfsspeicher
fungierenden Keimbecken 4 verbleiben, wahrend die D2 lehrt, einen
Kristallisationskeim in einem Speicherbehélter zu bevorraten und von dort gezielt in
das flussig-unterkiihlte Warmespeichermedium 40 in dem Hauptbehalter 10
einzubringen, z.B. ein- oder aufzustreuen. Diese grundséatzlich verschiedenen
Malnahmen zum Auslosen der Kristallisation geben dem Fachmann keinerlei
Veranlassung, das aus D2 bekannte, als Gelbildner fungierende Additiv zur
besseren Abtrennbarkeit von Keimen auf den Kiristallisationskeim nach D1 zu
Ubertragen, um diesen zu immobilisieren i.S.d. Merkmals M1.5 (vgl. auch obige

Ausfuhrungen zur Neuheit).
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5. Die auf den urspringlichen Patentanspruch 1 riickbezogenen Unteranspriiche
2 bis 16 betreffen zweckmaRige und nicht selbstverstandliche Ausgestaltungen des
Latentwarmespeichers nach Patentanspruch 1 und werden von diesem getragen.

6. Beidieser Sachlage war das Patent auf Grundlage der urspriinglichen Patent-
anspruche zu erteilen, weshalb sich Ausfihrungen zu den Hilfsantragen 1 und 2
eriibrigen. Da die urspriinglichen Patentanspriiche bereits Gegenstand der Priifung
im Deutschen Patent- und Markenamt waren, war die Sache entscheidungsreif.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich einzulegen.

Rothe Kruppa Schenk Herbst



